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频率高达50GHz的2.4mm带负载

SP4T及SP6T同轴开关
50 GHz Terminated SP4T and SP6T Coaxial Switches

耗为1.2dB，任意两个端口之间的隔离

度至少为50dB，室温下的平均入射功率

为3W。任何端口的电压驻波比不高于

2.2:1。当频率达到20GHz时，最大插入

损耗为0.7 dB，两个端口之间的隔离度

至少为50dB，最高电压驻波比为1.7:1。
这款开关需要标称28V的偏压，通过

TTL或BCD信号启动开关，标称切换时

间为15 ms。
这款全新的2.4mm接口带负载的机

电开关使用了雷迪埃专有的模块化系统

（RAMSES）。凭借这款具有专利的机

械及电气设计，有效提高了电阻接触件

的一致性，从而延长了雷迪埃同轴开关

的使用寿命。在-25ºC至+70ºC的工作温

度范围内，开关的额定寿命为200万次。

这两款全新的带负载开关是对现有

无负载SP4T及SP6T设计的补充。所有的

50GHz系列开关都十分适用于5G测试系

统的24GHz、28GHz和39GHz频段，以

及28GHz的军用和民用卫星频段。■ 
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雷迪埃（Radiall）在现有同轴开关系

列的基础上推出了全新50GHz带负

载的SP4T及SP6T开关，能够使那些未连

接的端口自动连接50Ω的负载。每个开

关中的所有RF（射频）线路具有相同的

电气长度，且所有的端口均配有2.4mm
母头连接器。

这一全新系列开关提供了卓越的性

能：当频率达到50GHz时，最大插入损

业界首个板上安装的1.0mm垂直发射连接器
Industry’s First Board-Mounted 1.0 mm Vertical Launch Connector

大插入损耗为0.6dB，其VSWR在50GHz
带宽内优于1.18:1，在整个110GHz带宽

内不大于1.25:1。图中所示数据表示安装

在一个5 mil厚的试验板上的两个1.0 mm
连接器的插入损耗和VSWR的测量值。

由Rogers RO3003材料制成的该试

验板与一条贯穿传输线相连。

24359-001J母连接器无模式，

相位响应稳定，在110GHz范围内

的泄漏优于－100dB。工作温度范

围为－55℃至+165℃。

Southwest Microwave的所有

垂直发射连接器都可为微带和接

地共面波导设计提供良好的信号完整

性，都可重复使用，无需焊接即可安

装。Southwest Microwave还提供1.85mm
和2.92mm配置的板载垂直发射连接器，

分别覆盖DC至67GHz和DC至40GHz。
这些连接器具有相同的双孔法兰安装

尺寸，法兰安装孔供螺钉从PCB底部插

入。可为连接器提供适于不同板厚尺寸

的螺钉。■ 
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Southwest Microwave（西南微波）已

经开发出业界第一个1.0mm的板载

垂直发射（launch）连接器，实现了高

达110 GHz范围内的低插入损耗和VSWR 
（电压驻波比）。24359-001J连接器的最

用于射频测试和信号完整性测试
的40GHz射频探针
40 GHz RF Probes for RF and Signal Integrity Testing

有这些产品均采用2.92mm同轴接口，且

其插入损耗小于0.5dB，回波损耗优于

10dB（在直流~40GHz宽频范围内，一

般为20dB）。

此类探针均为镀金探针，采用可

在大角度范围内进行探测的兼容弹簧顶

针触点，既可与同轴电缆组件一起以

手动方式使用，也可与Pasternack的探

针定位器共同使用。此外，一对同轴

GSG探针可与时延匹配电缆组件组合使

用，实现高速差分测量。此类40GHz探
针可满足以下各种测量需求：信号完整

性、MMIC评估、千兆级串行器/解串器

（SERDES）、28Gbps数据信道、衬底

表征、共面波导及测试夹具。■ 
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Pasternack已将其50欧姆同轴探针产

品线扩展至40GHz，以进一步提升

对微波器件和高速通信及网络领域中的

信号完整性进行测量的能力。通过此次

扩展，Pasternack同轴射频探针产品线

共增加4种型号，分别为2种GS（接地-
信号）构型以及2种GSG（接地-信号-接
地）构型，间距为800或1500微米。所




